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TARGYLEIRAS

A tantdrgy révid leirdsa (max. 10 révid mondat). (Neptunban: Oktatds/Tdrgyak/Tdrgy adatok/Alapadatok/Tdrgyleirds rovat)

A Mikroelektronika c. tantargy a korabban megszerzett (anyagtudomanyi és félvezet6kkel kapcsolatos) ismereteket koti 6ssze a
mikroelektronikai eszk6zok miikédési mechanizmusaival, valamint alkalmazhatésagukkal, kiegészitve a nagy integraltsagu

aramkorok gyartastechnoldgidjaval.

TARGYTEMATIKA

(Neptunban: Oktatds/Tdrgyak/Tdrgy adatok/Tdrgytematika ablak)

1. Az OKTATAS CELIA

Célkitlizések és a tantdrgy teljesitésével elérheté tanuldsi eredmények megfogalmazdsa.

(Neptunban: Oktatds/Tdrgyak/Tdrgy adatok/Tdrgytematika/Oktatds célja rovat)
Elektronikus anyagok, elsGsorban a félvezet6kre fokuszalva (intrinsic és I1lI-V vegyuletfélvezet6k). Transzportmodellek
félvezeGkben — egyszer(sitett kvantummechanikai modell, allapots(riség, elektronok és lyukak transzportja. pn atmenet
miik&dése. Diddakarakterisztika és szamitasi modszerek (kozelit6 mddszerek). FET-ek, mikodési elv, tipusai, strukturdja,
karakterisztikaja, egyszer(ibb aramkorok szamitdsa. Inverterek. Bipoldris tranzisztorok, karakterisztikak. Early-effektus és egyéb
nem-idedlis viselkedések. K6z0s emitters alapkapcsolas, terhelési egyenes, fesziiltség transzfer karakterisztika. Erésiték és logikai
kapuk. Integralt aramkorok skaldazhatdsagi kérdései. VLSI eszk6zok gyartdsa. Bevezetés az optoelektronikaba, fénykibocsato

eszkozok.

2. A TANTARGY TARTALMA

(Neptunban: Oktatds/Tdrgyak/Tdrgy adatok/Tdrgytematika/Tantdrgy tartalma rovat)

TEMAKOROK

ELOADAS 1.- 2.: félvezetdfizikai meggondoldsok

3.-6.: Alapveté félvezetd eszkozok, dioddk, tranzisztorok

7.-10.: Mikroelektronikai dramkérok és gydrtdsuk

RESZLETES TANTARGYI PROGRAM ES A KOVETELMENYEK UTEMEZESE

Jelezziik az oktatdsi sziineteket is!



ELOADAS

Okta- Téma Kotelez6 irodalom hivatkozas, Teljesitend6 Teljesités ideje,
tdsi oldalszam (-tél-ig) feladat hatarideje
hét (beadando,

zarthelyi, stb.)
1. | Bevezetés a mikroelektronikaba [1.]Sze1.3.-1.4. 2023.02.05.
2. | Elektromos vezetés | [1.] Sze 1.3.-1.4. 2023.02.12.
szilardtestekben, félvezeték, p-n | [2.] Neamen 1.1.1.-1.1.2
dtmenet [2.] Neamen 1.1.3.
3. | P-n atmenet, diédak [3.] Majumder 1.2. 2023.02.19.
[2.] Neamen 1.2.-1.5
4. | FET-ek [2.] Neamen 3. fejezet 2023.02.26.
5. | MOSFET-ek [2.] Neamen 3. fejezet 2023.03.04.
6. | Bipoldris tranzisztorok, egyszerd | [2.] 5. fejezet 2023.03.11.
aramkorok
7. | 1. zarthelyi 2023.03.18.
8. | Anmalog aramkorok [2.] Neamen 2. ész; 9, 12, 13. 2024.03.25.
fejezet
9. | Tavaszi szlinet (HUsvét, nincs el6adas) 2024.04.01.
10. | VLSI skalazas [3.] Majumder 7. fejezet 2024.04.08.
11. | VLSI gyartas 2023.04.15.
12. | Optoelektronikai eszk6zok 2023.04.22.
13. | 2. zarthelyi 2023.04.29.
14. | Potzarthelyik 2023.05.06.

3. SZAMONKERESI ES ERTEKELESI RENDSZER

(Neptunban: Oktatds/Tdrgyak/Tdrgy adatok/Tdrgytematika/Szdmonkérési és értékelési rendszere rovat)

JELENLETI ES RESZVETELI KOVETELMENYEK
A PTE TVSz 45.§ (2) és 9. szamu melléklet 3§ szabdlyozdsa szerint a hallgaté szamdra az adott targybdl érdemjegy, illetve mindsités szerzése csak abban az esetben
tagadhaté meg hidnyzds miatt, ha nappali tagozaton egy tantdrgy esetén a tantdrgyi tematikdban elGirdnyzott foglalkozdsok tébb mint 30%-drdl hignyzott.

A jelenlét ellenérzésének modja (pl.: jelenléti iv / online teszt/ jegyzékényv, stb.)
nincs

SZAMONKERESEK
A tantdrgy kévetelménytipusdnak megfeleld rovatok téltendék ki (félévkézi jeggyel, vagy vizsgdval zdruld tantdrgyak). A mdsik tipus rovatai térélheték.

Félévkoézi jeggyel zdruld tantdrgy (PTE TVSz 40§(3))

7 1,

Félévkozi ellenérzések, teljesitményértékelések és részaranyuk a mindsitésben (A tablézat példdi térlendék.)
Részarany a

Tipus Ertékelés N
mindsitésben
1.zZH max. 60 pont 60 %
2. ZH max 40 pont 40 %

Potldsi lehetéségek maodja, tipusa (PTE TVSz 47§(4))
A javitdsra, ismétlésre és potldsra vonatkozo kiilénés szabdlyokat a TVSz dltaldnos szabdlyaival egyiittesen kell értelmezni és alkalmazni. PI.: minden ZH
és a beadandd jegyz6kényvek, ..., a szorgalmi idészakban legaldbb egy-egy alkalommal ptolhatdk/javithatdk, tovabbd a vizsgaidbszak elsé két hetében
legaldbb egy alkalommal lehetséges a ZH-k, a beadanddk, ..., javitdsa/pétldsa.

1 pétzarthelyi az utolsé el6adas alkalmaval — ezen mindkét zarthelyi pétolhatd. Poétlas vagy javitas esetén az els6 alkalom

eredménye torlédik.



Az érdemjegy kialakitdsanak modja %-os bontdsban
Az Osszesitett teljesitmény alapjdn az aldbbi szerint.

Erdemjegy Teljesitmény %-ban kifejezve
jeles (5) 85%...
j6(4) 70%...85%
kozepes (3) 55%..70%
elégséges (2)  40%...55%
elégtelen (1) = 40 % alatt
Az egyes érdemjegyeknél megadott alsé hatarérték mar az adott érdemjegyhez tartozik.

4. IRODALOM

Felsorolds fontossdgi sorrendben. (Neptunban: Oktatds/Tdrgyak/Tdrgy adatok/Tdrgytematika/Irodalom rovat)

KOTELEZG IRODALOM ES ELERHETOSEGE

[1.] S.M: Sze, M.K. Lee: Semiconductor Devices — Physics and Technology ISBN 978-0470-53794-7

[2.] Donald A. Neamen: Microelectronics: Circuit Analysis and Design ISBN 978—0-07-338064—-3

[3.] M.K. Majumder et al: Introduction to Microelectronics to Nanoelectronics — Design and Technology ISBN: 9781003049203
(ebk)




